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Poétprzewodniki Philips

Specyfikacje

Czujnik pola magnetycznego KMZ51
CHARAKTERYSTYKA STYK SYMBOL OPIS
» Wysoka czuto$¢ 1 +lsip Cew_ka_przer;utﬁka
+ Zintegrowany element do kompensacii 2 Vee Napigcie zasilania
» Zintegrowany element do odblokowywania/ mostka
kasowania 3 GND Masa _
4 +l comp Cewka kompensaciji
ZASTOSOWANIE 5 -l comp Cewka kompensaciji
« Nawigacia 6 -Vo Napiecie wyjsciowe
. Pomigr Jnat zenia pola magnetycznego pradu i / Vo Napigcie wyjsciowe
ziemi ynate P gnety g0 pra 8 -lsiip Cewka przerzutnika

e Wykrywanie ruchu

OPIS

KMZ51 to bardzo czuty czujnik pola
magnetycznego, wykorzystujgcy zjawisko
mangetorezystywnosci cienkiej powtoki stopu
magnetycznego permaloj. Czujnik zawiera jeden
mostek Wheatstone'a oraz ma wbudowane
elementy do kompensacji i odblokowywania/
kasowania. Zintegrowany element kompensujacy
pozwala na pomiar pola magnetycznego w petli
sprzezenia pragdowego, dzieki czemu uzyskiwany
wynik pomiaru jest uniezalezniony od zmiany
czutosci. Zintegrowany element do
odblokowywania/ kasowania pozwala na
ustawienie i zmiane (odbicie) orientacji czutosci.
Po wystawieniu na dziatanie silnego,
zaktécajacego pola magnetycznego, do elementu
tego musi by¢ doprowadzony krétki impuls
pradowy w celu odblokowania czujnika.
Doprowadzenie ujemnego impulsu pradowego
powoduje ustawienie czujnika ha odwrotng
czutosé. Okresowe stosowanie naprzemiennych
impulsOw oraz zabezpieczenie wzmacniacza
pozwala na uzyskiwanie wynikéw niezaleznych od
przesuniecia czujnika i wzmacniacza.

PODSTAWOWE DANE

pinlindex - styk nr 1

HHHH
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index 1
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Rys. 1 Uproszczony widok zewnetrzny

SYMBOL PARAMETR MIN. TYP MAKS. |JEDNOST
KA

Vee napiecie zasilania mostka - 5 8 \Y/

S czutos¢ (przy braku kompensacji) 12 16 - ':X//n\:

Voiiset napiecie offsetowe -1.5 - +1.5 mVv/V

Ruridge rezystancja mostka 1 - 3 kQ

Reomp rezystancja cewki kompensacyjnej 100 170 300 Q

Acomp wspétczynnik pola cewki 19 22 25 A/m/mA
kompensacyjnej; uwaga 1

Riip rezystancja cewki przerzutnika 1 3 5 Q

liip (min.) minimalny zalecany prad przerzutnika; | 800 1000 1200 mA
uwaga 2

tip (min.) minimalny czas trwania pradu 1 3 100 us
przerzutnika; uwaga 2
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Czujnik pola magnetycznego

KMZ51

Uwagi

1. Cewka kompensacyjna generuje pole Heomp = Acomp * lcomp, dodatkowo poza polem zewnetrznym H_ewn.
Sygnat wyjsciowy czujnika jest rowny zero, jezeli Hewn = Heomp-

2. Sredni pobdr mocy cewki przerzutnika, zalezny od pradu, czasu trwania impulsu oraz czestotliwo$ci
wysytania impulséw, nie moze przekraczaé wielkosci podanej w punkcie "Wartosci graniczne".

SCHEMAT OBWODU
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Rys. 2 Uproszczony schemat obwodu

WARTOSCI GRANICZNE

SYMBOL PARAMETR MIN. MAKS. JEDNO-
STKA
Vee napiecie zasilania mostka - 9 \Y/
Piot sumaryczne rozpraszanie mocy - 130 mwW
Tstg temperatura magazynowania -65 +150 °C
Tbridge temperatura robocza mostka -40 +125 °c
l comp maksymalny prad kompensaciji - 15 mA
lfiip(max) maksymalny prad przerzutnika - 1500 mA
Piipmax) maksymalne rozpraszanie mocy przerzutnika - 50 mwW
Visol napiecie pomiedzy izolowanymi systemami: - 60 \%
cewka przerzutnika — mostek Wheatstone'a;
cewka kompensacyjna — mostek;
cewka przerzutnika — cewka kompensacyjna
CHARAKTERYSTYKI TEMPERATUROWE
SYMBOL PARAMETR WARTOSC JEDNOSTKA
Rinja Rezystancja termiczna od ztacza do otoczenia 155 k/iW
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Czujnik pola magnetycznego KMZ51
CHARAKTERYSTYKA
SYMB PARAMETR WARUNKI MIN. TYP. | MAKS. | JEDN.
oL
Vee napiecie zasilania mostka - 5 8 \Y
Hy zakres pracy w kierunku -0,2 - +0,2 kA/m
czutosci
Hy zakres pracy prostopadle -0,2 - +0,2 kA/m
do kierunku czutosci
S czutose obwadd otwarty 12 16 - TA\\///;/
TCV, wspétczynnik Vec =5V - -0,4 - %/Kp
temperaturowy napiecia Totocz. = -25 do +125°C
wyjsciowego lcc = 3 MA - -0,1 - %Kt
Totocz. = -25 do +125°C
Rurigge | rezystancja mostka rezystancja pomiedzy 1 - 3 kQ
stykami
2i3
TChruridg | WSPOtczynnik Thridge = -25 do +125°C - 0,3 - %I/K
e temperaturowy rezystancji
mostka
Vofiset napiecie offsetowe -1,5 - +1,5 mV/V
TCVoitse | WspOtczynnik Torigge = -25 do +125°C -3 - +3 wiv
t temperaturowy napiecia K
offsetowego
FH histereza napiecia - - 2 %FS
wyjsciowego
Reomp rezystancja cewki rezystancja pomiedzy 100 170 300 Q
kompensacyjnej stykami
4i5
Acomp wspétczynnik pola cewki 19 22 25 A/m/m
kompensacyjnej A
Riiip rezystancja cewki rezystancja pomiedzy 1 3 5 Q
odblokowywania/ stykami
kasowania 1i8
lsip zalecany prad +800 [+1000 (1200 |mA
przerzutnika dla stabilnej
pracy
thip czas trwania impulsu 1 3 100 s
przerzutnika
Risol rezystancji izolacji rezystancja pomiedzy 1 - - MQ
stykami
li2,1i4,2i4
Visol napiecie pomiedzy napiecie pomiedzy stykami |- - 50 \Y,
odizolowanymi systemami [1i2,1i4,2i4
f czestotliwos¢ robocza - 1 MHz
WYMIARY ZEWNETRZNE

S08: obudowa z tworzywa sztucznego, 8 wyprowadzen, szerokos¢ korpusu 3,9 mm
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Wymiary (wymiary w calach zostaly obliczone na podstawie oryginalnych wymiaréw w

milimetrach)

JD| A [A [A A by | c [DY[E®] e [He|L|L|[Q| Vv w]y|ZV]o
N. |mak
S.
mm |1.75(0.25(1.45(0.25|0.49(0.25| 5.0 | 4.0 |1.27| 6.2 |1.05| 1.0 | 0.7 |0.25|0.25| 0.1 | 0.7
0.10(1.25 0.36/0.19| 4.8 | 3.8 5.8 0.4]0.6 0.3]8°
cale[0.06 [0.00 {0.05 [0.01[0.01 [0.00 [0.20[0.160.05 [0.24[0.04 [0.03 [0.02 [0.01[0.010.00 [0.02 | 0°
9 (98| 7 9 |98 (0.19(0.15( 0 (0.23| 1 9 8 4 8
0.00 |0.04 0.01 (0.00 0.01 |0.02 0.01
391 9 4 |75 6 4 2
Uwagi
1.W sktad wyposazenia nie wchodzg uchwyty metalowe lub z tworzywa sztucznego o wymiarze na
strone maks. 0,15 mm
1.W sktad wyposazenia nie wchodzg uchwyty metalowe lub z tworzywa sztucznego o wymiarze na
strone maks. 0,25 mm
WERSJA NORMATYWY RzUT DATA
RYSUNKU EUROPEJSKI | WYDANIA
SOT96-1 076e03s ms-012aa 92-11-17
S | oo
5
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Pétprzewodniki Philips Specyfikacje

Czujnik pola magnetycznego KMZ51

DEFINICJE

Status arkusza parametrow

Specyfikacje docelowe | Ten arkusz parametrow zawiera zadane lub docelowe specyfikacje,
stosowane przy rozwoju produktu.

Specyfikacje wstepne Ten arkusz parametrow zawiera dane wstepne; dane uzupetniajgce mogg
by¢ opublikowane w p6zniejszym czasie.

Specyfikacje produktu | Ten arkusz parametréw zawiera specyfikacje koncowe.

Wartosci graniczne

Wartosci graniczne wyznaczono zgodnie z norma Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
Przekroczenie jednej lub wiecej wartosci granicznych moze spowodowac trwate uszkodzenie
urzadzenia. Nie jest zalecane uzywanie urzgdzenia w warunkach niezgodnych z podanymi w punkcie
Charakterystyka. Diugotrwate przekroczenie wartosci granicznych moze wptyna¢ ujemnie na
niezawodnos¢ urzadzenia.

Zastosowanie
Wszelkie informacje o zastosowaniu, o ile sg podane, majg charakter uzupetniajacy i nie stanowig
fragmentu niniejszych specyfikaciji.

ZASTOSOWANIE W SYSTEMACH OCHRONY ZYCIA

Niniejszy produkt nie zostat zaprojektowany do stosowania w urzadzeniach stuzgcych do
podtrzymywania zycia lub w systemach, w ktérych uszkodzenie tego produktu moze spowodowac
powazne obrazenia cielesne. Klienci firmy Philips, stosujacy lub sprzedajacy produkty do takich
zastosowan, ponoszg catkowitg odpowiedzialnosc¢ i wyrazajg zgode na wynagrodzenie wszelkich strat
poniesionych przez firme Philips na skutek takiego niewlasciwego stosowania lub sprzedazy do tych
celéw.

UWAGI

15 listopad 1996 6



